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บทที่ 6 

ผลผลิต 

ในบทนี้จะน าเสนอผลผลิตที่ได้รับจากงานวิจัยนี้ซึ่งประกอบไปด้วยผลงานเชิงวิชาการ ผลงาน

เชิงสาธารณะ การเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ ในวารสารเชิงวิชาการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

6.1  ผลงานเชิงวิชาการ 

ผลงานวจิยัทีเ่กดิขึน้บางส่วนไดน้ าไปประยกุตใ์ชส้อนในกระบวนวชิาการของนกัศกึษา

สาขาวชิาอเิลก็ทรอนิกส ์ คณะวศิวกรรมศาสตร ์ นอกจากนี้ประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากงานวจิยัยงั

สามารถน าไปประยกุตอ์บรม นกัศกึษาปรญิญาโท-เอก เจา้หน้าที ่ และผูช้่วยวจิยัใหม้ทีกัษะและ

ความช านาญมากยิง่ขึน้ ก่อใหเ้กดิองคค์วามรูใ้นองคก์ร ผลงานวจิยัส่วนใหญ่สามารถน าเสนอ

และตพีมิพใ์นงานประชุมวชิาการทีเ่กีย่วขอ้ง ช่วยใหเ้ป็นแนวโน้มในการท าวจิยัแก่นกัวจิยัรุน่

ใหมต่่อไป 

6.2 ผลงานเชิงสาธารณะ 

โครงการวจิยันี้ไดเ้กดิเครอืข่ายงานวจิยักบัหลากหลายภาคส่วนดว้ยกนัทัง้ในองคก์ร

ภายในสถาบนัและองคก์รนอกสถาบนั อาทเิช่น ผศ.ดร. นราธปิ วทิยากร จากภาควชิาเคม ี

คณะวทิยาศาสตร ์ และคุณอนุชา เรอืงพานิช นกัวจิยัจากศูนยเ์ทคโนโลยไีมโครอเิลก็ทรอนิกส ์

(TMEC) ศูนยเ์ทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกสแ์ละคอมพวิเตอรแ์ห่งชาต ิ(NECTEC) 

6.3 ผลงานที่ได้น าเสนอในการประชุมวิชาการ 
ได้ส่งผลงานไปร่วมประชุมวิชาการและเสนอผลงาน The 40th Congress on Science 

and Technology of Thailand December 2 - 4, 2014 at Hotel Pullman Khon Kaen Raja 

Orchid, Khon Kaen, Thailand เรื่อง “THE FABRICATION OF MICROHEATER WITH GOLD 

FILM ON SILICON DIAPHRAGM” 

 และก าลังด าเนินการอยู่ 
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6. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชา 

-ศึกษาและวิจัยการสร้างฟิล์มบางโดยเครื่องสปัตเตอร์ริง และ เครื่องระเหยฟิล์มโลหะใน
ระบบสุญญากาศ 
-ศึกษาและวิจัยพร้อมทั้งศึกษาสมบัติของฟิล์มบางชนิดต่างๆ 
-ศึกษาและวิจัยกระบวนการสร้างสารกึ่งตัวน า และเทคโนโลยีการสร้างวงจรรวม 
-ศึกษาและวิจัยกระบวนการสร้างเซนเซอร์ชนิดต่างร่วมกระบวนการสร้างสารกึ่งตัวน า 
-ศึกษาและวิจัยกระบวนการสร้างเซรามิกขั้นสูง 
-ศึกษาและวิจัยสมบัติเชิงไฟฟ้า ซึ่งได้แก่ อุปกรณ์สารกึ่งตัวน า เซนเซอร์ชนิดต่างๆ เซรามิก 
สมบัติพิโซอิเล็กทริกและสมบัติไดอิเล็กทริกของเซรามิกในระบบ PZT-BT 
-ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการเตรียม โครงสร้างจุลภาค และสมบัติของสาร
อิเล็กทรอเซรามิก  
-ศึกษาและวิจัยสมบัติไฟฟ้าของ MOSFET และสร้างแบบจ าลองการท างานของ MOSFET 

 


